
Ng 11(184) + 2015
шжшмвсячный мшждисциплиндрный тшорштичвский и прикпццной ндlчно-твхничшский жrryныt

Журнал выпускается при научно-методическом руководстве Отделения нанотехнологий
и информационных технологий Российской академии наук

)(урнал включен в перечень научных и научно-технических изданий ВАК России,
в систему Российского индекса научного цитирования и реферируется в базе данных lNSPEC

Издается с 1999 г.
Главный редактор
Мальцев П. П., д.т.н, проф.

Зам. гл. редактора
Лl"rинин В. В., д.т.н, проф.
Шур М., д.ф.-м.н.,проф. (США)

Редакционный совет:
Аристов В. В., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. РАН
Асеев А. Л., д.ф.-м.н., проф., акад. РАН
Гапонов С. В., д.ф.-м.н., проф., акад. РАН
Каляев И. А., д.т.н., проф., чл.-кор. РАН
Квардаков В. В., д.ф.-м.н., проф.,.rл.-кор. РДН
Климов Д. М., д.т.н., проф., акад. РАН
1о"дl5цк М. В., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. РАН
Нарайкин О. С., д.т.н., проф., чл.-кор. РАН
Никитов С. А., д.ф.-м.н., гrроф., чл.-кор. РАН
Рыжий В. И., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. РАН
(Япония)
Сауров А. Н., д.т.н., проф., чл.-кор. РАН
Сигов Д. С., д.ф.-м.н., проф., акад. РАН
Чаплыгин Ю. А., д.т.н., проф., чл.-кор. РАН
Шевченко В. Я., д.х.н., проф., акад. РАН
Редакциопная коллегия:
Абрамов И. И., д.ф.-м.н., проф. (Беларусь)
Агеев О. А., д.т.н., проф.
Аrцреев А., к.ф.-м.н., (Великобритания)
Аrцриевский Р. А., д.х.н., проф.
Антонов Б. И.
Астахов М. В., д.х.н., проф.
Быков В. д., д.т.н., проф.
Горнев Е. С., д.т.н., проф.
Градецкий В. Г., д.т.н., проф.
Кальнов В. А., к.т.н.
Карякин А. А., д.х.н., проф.
Колобов Ю. Р., д.т.н., проф.
Кузин А. Ю., д.т.н., проф.
Панич А. Е., д.т.н., проф.
Петросянц К. О., д.т.н., проф.
Петрунин В. Ф., д.ф.-м.н., проф.
Пожела К., л.ф.-м.н. (Литва)
Пlтилов А. В., д.т.н., проф.
Телец В. А.. л.т.н.. проф.
Тимошенков С. П., д.т.н., проф.
Толуа П. А., л.т.н.. проф.
Шубарев В. А., л.т.н., проф.
Отв. секретарь
Лысенко А. В.

Редакция:
Григорин-Рябова Е. В.
Ч}г}нова А. В.

Учредитель:
Издательство "Новые технологип"

СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИtIЕСКИЕ ОСНОВЫ
мнст

Абрамов И. И., Коломейцева Н. В., Лабунов В. А., Романова И. А.
на основе графена наМоделирование резонансно-туннельных диодов

tlодложках различного типа

Раткип Л. С. Методы компьютерной стеганографии для обеспечениrI
информационной безопасности смарт-микросистем . 11

ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

МшIованов Р. А., Ерофеева Е. В. Современные и перспективные ионные
источники для систем с фокусированным ионным п}дIком . 20

ПРИМЕНЕНИЕ МНСТ

Осипович В. С.о Яшин К. Щ., Шонтя В. П., Серяков А. П. МЭМС для
диагностики возбудителеЙ заболеваниЙ , . 54

Аннотации на русском и английском языках с 1999 г. rrо настоящее время находятся
в свободном досryпе на сайте журнала (http://micгosystems.ru, http://novtex.ru/nmst/)
и науrной электронной библиотеки (httр://еliЬгагу.ru). Электронные версии
полнотекстовых статей расположоны на сайте журнаJrа: с 1999 по 2013 г. в разделе
"Архив".

ПоАПИСКА:

по кдтдJIогу Роспечатп (лщцекс 79493)i
по катаJlогу "Пресса Россlш" (шцекс 27849)

в релаlшпл )t(ypнaJra (тол./факс: (499) 269-55-10)

Алрес мя переписки:
107076 Мосша,
Стромьшсшrfi пер., д. 4

e-mail: пmst@почtех.rч

40

@ Издательство "Новые технологии", "Напо- ц микросистемная техника", 2015


